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Dane techniczne:

Typ : elewacyjne
Materiat : aluminium, stal nierdzewna
‘Ii\:)):lks?::tcllz(ij?lf powtoka Magnelis®
Uktad modutow : pion
konsole (nierdzewne HI, nierdzewne HI+ 2 mm lub 3 mm, HI+), profile pionowe T, profile
Elementy systemu : punktowe W1 z gumka, profile katowe ciagte ze specjalnym frezowaniem pod W1,

zabezpieczenie mechaniczne elementu

za pomocg metod mechanicznych przy uzyciu wkretéw, nitéw oraz kotew (4 punkty mocowania
na 1 panel w pionie)

niepalno$¢ materiatéw mocujacych, cyrkulacja powietrza dzieki szczelinie wentylacyjnej 20 mm,
odpornos¢ na korozje do klasy korozyjnej srodowiska C5

System BIPV to zintegrowany ze $ciang budynku, indywidualnie zaprojektowany system
elewacji wentylowanej (Building Integrated Photovoltaics) do montazu paneli
fotowoltaicznych na elewacji.

System BIPV projektu i produkcji spétki AGS charakteryzuje sie zastosowaniem profili
punktowych, umozliwiajgcych montaz systemu elewacyjnego dedykowanego dla modutéw
ramkowych w orientacji pionowej.

System BIPV pozwala na montaz paneli fotowoltaicznych na elewacji budynkéw wysokich i
wysokos$ciowych.

Konstrukcja zapewnia spetnienie najbardziej restrykcyjnych wymogéw prawnych dzieki
wykorzystaniu najwyzszej jakosci elementéw montazowych.

Do najwazniejszych cech systemu z punktu widzenia Inwestora naleza:

@ kwalifikacja systeméw AGS jako NRO - nierozprzestrzeniajgce ognia,

@ spetnienie nowych wymagan Warunkéw Technicznych zwigzanych ze wspétczynnikiem
ciepta (Uc,,, = 0,20 W/m*-K),

@ spetnienie wymagan §225 Warunkdw Technicznych w zakresie nieodpadania oktadzin
elewacyjnych w czasie az 120 minut.

Mocowanie do podtoza :

Cechy szczegdlne :

Opis:
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